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摘要(译)

一种有机发光二极管，包括一对电极和包括空穴传输层，发光层和电子
传输层的叠层，所述叠层位于所述电极之间，所述发光层由具有空穴迁
移率的材料和电子迁移率分别等于或低于空穴传输层的空穴迁移率和电
子传输层的电子迁移率。
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